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Bono Autocall - IShares Semiconductor ETF (SOXX US Equity) 

SCOTIAB 14-26D 

 

I. Características de la Colocación: 
 

Instrumento: Autocall  

Subyacente de referencia: IShares Semiconductor ETF (BBG: SOXX US Equity) 

Clave de pizarra: SCOTIAB 14-26D 

Emisora: Scotiabank Inverlat, S.A. 

Moneda de base: USD 

Monto de colocación: $1,600,000.00 

Número de títulos: 16,000 

Valor nominal: $100.00 

Plazo de vigencia: 728 días 

  

Fecha de cierre y definición de strike: 26 de octubre de 2026 

Fecha de emisión: 30 de octubre de 2026 

Fecha de liquidación emisión: 30 de octubre de 2026 

Fecha de vencimiento: 27 de octubre de 2028 

Fecha de liquidación vencimiento: 27 de octubre de 2028 

 

II. Características del Producto: 
 

Nivel inicial del subyacente: 491.83 

Protección de capital: 5% 

Número de fechas de observación:  24 *(Ver el detalle de las Fechas de Observación en Anexo I) 

Número de fechas de ejercicio: 12 *(Ver el detalle de las Fechas de Ejercicio en Anexo I) 

Cupón: 1.05% 

Barrera de cupón: 75% 

Barrera de cancelabilidad: 105% 

Rendimiento máximo directo: 25.20% 

Rendimiento máximo anualizado (ACT/360): 12.46% 
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A. En las fechas de observación 1 a 12, si el subyacente es mayor o igual al 75% del nivel inicial el pago por 

título será la suma de: 

• 100 X 100% X 1.05% 

o El cupón será de 1.05%  por observación y la estructura sigue viva. 
 

B. En las fechas de observación 1 a 12, si el subyacente es menor al 75% del nivel inicial el pago por título 

será la suma de: 

• 100 X 100% X 0.00% 

o No hay pago de cupón por observación y la estructura sigue viva. 
 

C. En las fechas de ejercicio 13 a 23, si el subyacente es mayor o igual al 105% del nivel inicial, el bono 

vencerá y el pago por título será la suma de: 

• 100 X 100% 

• 100 X 100% X 1.05% 

o La estructura se cancela y devuelve el capital invertido más 1.05% de cupón. 
 

D. En las fechas de ejercicio 13 a 23, si el subyacente es mayor o igual al 75% y menor al 105% del nivel 

inicial, el bono continúa y el pago por título será la suma de:  

• 100 X 100% X 1.05% 

o El cupón será del 1.05% por observación y la estructura sigue viva. 
 

E. En las fechas de ejercicio 13 a 23, si el subyacente es menor al 75% del nivel inicial, el bono continúa y el 

pago por título será la suma de: 

• 100 X 100% X 0.00% 

o No hay pago de cupón por observación y la estructura sigue viva. 
 

F. En la fecha de vencimiento, si el bono no se ha ejercido y el subyacente es mayor o igual al 75% del nivel 

inicial, el pago por título será la suma de: 

• 100 X 100% 

• 100 X 100% X 1.05% 

o La estructura devuelve el capital invertido más 1.05% de cupón.  
 

G. En la fecha de vencimiento, si el bono no se ha ejercido y el subyacente es menor al 75% y mayor o igual 

al 5% del nivel inicial, el pago por título será la suma de: 

• 100 X 0.00% 

• 100 X 100% X 
𝑆𝑂𝑋𝑋𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙−0%× 𝑆𝑂𝑋𝑋𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑆𝑂𝑋𝑋𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

o La estructura devuelve el 100% del capital invertido menos el 100% de la bajada del subyacente con 

respecto al 100% del nivel inicial. 
 

H. En la fecha de vencimiento, si el bono no se ha ejercido y el subyacente es menor al 5% del nivel inicial, 

el pago por título será la suma de: 

• 100 X 5% 

o La estructura devuelve el 5% del capital invertido. 

 

III. Determinación de pago: 
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Subyacente Bono 

Nivel Final 
Rendimiento  

Directo 

Rendimiento 

Anualizado 

Pago final  

por título 

Rendimiento  

Directo 

Rendimiento 

Anualizado 

0.00 -100.00% -49.45% 5.00 -95.00% -46.98% 

24.59 -95.00% -46.98% 5.00 -95.00% -46.98% 

245.92 -50.00% -24.73% 50.00 -50.00% -24.73% 

319.69 -35.00% -17.31% 65.00 -35.00% -17.31% 

368.87 -25.00% -12.36% 101.05 1.05% 0.52% 

393.46 -20.00% -9.89% 101.05 1.05% 0.52% 

418.06 -15.00% -7.42% 101.05 1.05% 0.52% 

442.65 -10.00% -4.95% 101.05 1.05% 0.52% 

491.83 0.00% 0.00% 101.05 1.05% 0.52% 

516.42 5.00% 2.47% 101.05 1.05% 0.52% 

541.01 10.00% 4.95% 101.05 1.05% 0.52% 

590.20 20.00% 9.89% 101.05 1.05% 0.52% 

Escenarios de rendimiento a vencimiento 

Escenarios de rendimiento a vencimiento 
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Evolución histórica del subyacente  
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 **La observación #24 es la fecha de vencimiento y el pago de cupón será de acuerdo a las condiciones de observación y de 
cancelabilidad detalladas en la determinación de pago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha 
Fecha de Observación  

(condición de pago de cupón) 

Fecha de Ejercicio 

(condición de cancelabilidad) 
Fecha de Liquidación Cupón 

1  25 de    iembre de 2026   27 de    iembre de 2026 1.05% 

2  24 de di iembre de 2026   28 de di iembre de 2026 1.05% 

3  25 de e er  de 2027   27 de e er  de 2027 1.05% 

4  24 de febrer  de 2027   26 de febrer  de 2027 1.05% 

5  24 de m rz  de 2027   29 de m rz  de 2027 1.05% 

6  23 de  bri  de 2027   27 de  bri  de 2027 1.05% 

7  25 de m    de 2027   27 de m    de 2027 1.05% 

8  24 de j  i  de 2027   28 de j  i  de 2027 1.05% 

9  23 de j  i  de 2027   27 de j  i  de 2027 1.05% 

10  25 de  g s   de 2027   27 de  g s   de 2027 1.05% 

11  23 de sep iembre de 2027   27 de sep iembre de 2027 1.05% 

12  25 de     bre de 2027   27 de     bre de 2027 1.05% 

13  26 de    iembre de 2027  26 de    iembre de 2027  29 de    iembre de 2027 1.05% 

14  23 de di iembre de 2027  23 de di iembre de 2027  27 de di iembre de 2027 1.05% 

15  25 de e er  de 2028  25 de e er  de 2028  27 de e er  de 2028 1.05% 

16  24 de febrer  de 2028  24 de febrer  de 2028  28 de febrer  de 2028 1.05% 

17  23 de m rz  de 2028  23 de m rz  de 2028  27 de m rz  de 2028 1.05% 

18  25 de  bri  de 2028  25 de  bri  de 2028  27 de  bri  de 2028 1.05% 

19  26 de m    de 2028  26 de m    de 2028  30 de m    de 2028 1.05% 

20  23 de j  i  de 2028  23 de j  i  de 2028  27 de j  i  de 2028 1.05% 

21  25 de j  i  de 2028  25 de j  i  de 2028  27 de j  i  de 2028 1.05% 

22  24 de  g s   de 2028  24 de  g s   de 2028  28 de  g s   de 2028 1.05% 

23  25 de sep iembre de 2028  25 de sep iembre de 2028  27 de sep iembre de 2028 1.05% 

24  25 de     bre de 2028  25 de     bre de 2028  27 de     bre de 2028 1.05% 

Anexo I: Fechas de Observación y Ejercicio 
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Disclaimers: 
 

E      e id  de es e d   me    es pr p r i   d  ex   si  me  e     fi es i f rm  i  s      debe ser   i iz d       sider d    m      
 fer   p r    mpr r,  e der,   emi ir     res       q ier   r  i s r me    fi    ier . L s  érmi  s      di i  es fi   es es á  s je  s     s 
   di i  es de mer  d  pre   e ie  es. L  i f rm  ió      e id  e  es e d   me          s i   e      ses rí  de i  ersió ,  eg  , 
     b e   fis   ,  i    s i   e     re  me d  ió      s  e esid des p r i    res de  des i    ri . Así mism ,    i f rm  ió      e id  e  
e  d   me    pr  ie e de f e  es q e e  Gr p  Fi    ier  S   i b  k I  er    (“GFSBI”)    sider     fi b es, per  e   i gú  se  id  
g r   iz  s   er  id d  i se h  e resp  s b e de    i  erpre   ió  q e de    mism  se h g . E      e id  de es e d   me    es    fide  i   
  pr pied d de S   i b  k I  er   , S.A., de m  er  q e    p ede ser f     pi d    repr d  id  p r     q ier   r  medi    mé  d  p r i   
       me  e     fi es de dis rib  ió    di   g  ió  si         riz  ió  pre i    p r es ri   de S   i b  k I  er   , S.A. (“S   i b  k”   “E  
Emis r”). E  i  ersi  is   q e  e g     es     prese  e d   me    debe ser    s ie  e de q e   s     res  q í referid s p ede     ser 
 e er   d s p r  s s  bje i  s espe ífi  s de i  ersió    s  p si ió  fi    ier , p r    q e debe  d p  r s s pr pi s e er isi  es de 
i  ersió  pr   rá d se e   ses r mie    espe ífi     espe i  iz d  q e p ed  ser  e es ri    h  ie d        id d s  e      ió  de   s 
riesg s q e      e       dq isi ió  de    i s r me    de i  ersió    m    s B   s Es r    r d s.  

“Es e i s r me    de i  ersió  p drá    ge er r re dimie   s,   és  s ser i feri res     s exis e  es e  e  mer  d . P r  e    s  de 
i s r me   s     100% de   pi    g r   iz d , e   i gú    s ,     e  imie    de     per  ió , se p drá  iq id r    imp r e   mi    
i feri r    pri  ip   i  er id .”  

(1) P r e  he h  de  dq irir es e i s r me   , e  i  ersi  is     ep   h ber   m d  s s pr pi s e er isi  es de i  ersió  e  b se       
e      ió     ses r mie    espe ífi   e i depe die  e    sider  d  s s  bje i  s de i  ersió ,  sí   m    s   r   erís i  s de  pr d    , 
      id d  redi i i  de  Emis r, de   s    di i  es q e  fe       p drí    fe   r    mer  d  mexi    ,    e    mí  mexi          Emis r   
de     q ier   r   ir   s    i  q e h     sider d      e ie  e,      h  b s d  di h  e      ió  ú i  me  e e     i f rm  ió  
pr p r i   d  p r e  Emis r.  

(2) E  i  ersi  is        e   s riesg s q e imp i       e ebr  ió  de es      se de  per  i  es,    q e e  i  er ir e  B   s Es r    r d s 
     e           gr d  de riesg . Así mism , re     e q e e  Emis r     s me  i g     b ig  ió  de g r   iz r re dimie   s,  i se 
resp  s bi iz  de   s pérdid s q e p ed  s frir   m     se  e  i  de    re  iz  ió  de     per  ió      es  s i s r me   s de i  ersió  
 , q e p r        r  ez  de es  s i s r me   s de i  ersió ,  ú      b e  ió  de di h s re dimie   s     s s es  rá s je       s    di i  es 
de  mer  d ,      b  d d de  i s r me   ,      s   e  i  de  Emis r       s disp si i  es fis   es  p i  b es e     m  eri , de   s     es e  
i  ersi  is   deberá h ber he h      re isió  i depe die  e     s s  ses res fis   es. Asimism , e  i  ersi  is   re     e q e    h   
 b ig  ió    g    p r p r e de  Emis r de re dq irir di h s     res   q e     iq idez de és  s    es á g r   iz d . 

(3) E  i  ersi  is   m  ifies   es  r    s ie  e     ep  r (i)   s riesg s deri  d s de i  er ir e  es  s i s r me   s; (ii) q e   s re dimie   s 
de   s mism s p ede  ser  fe   d s p r e e   s de difere  e     r  ez  (p r ejemp  , e e   s p  í i  s, s  i  es, e   ómi  s  /  
fi    ier s);   (iii) de    f rmid d       s  érmi  s      di i  es de es  s i s r me   s de i  ersió , e  dere h    re ibir re dimie   s se 
e   e  r  s je     di ers s    di i  es respe    de       más     res s b   e  es, q e p drí   ser  fe   d s p r si    i  es    es   m , 
de m  er  e    i  i   m s     imi   i  : f si  es,  dq isi i  es, des is  d , sp i s   sp i s i  ers s,    i    iz  ió , m difi   i  es   
    e   ió  (í di es), disr p ió      mbi s e    s   s  s de   ber  r   /    mbi s  eg  es, e  re   r s e e   s, e         s    s 
      i  es será    e  d s     b  p r e  Emis r   s  mej r j i i ,     b se e  prá  i  s   mer i  es ge er  me  e   ep  d s.  

(4) E  e  s p es   de e er idir       ser  r es  s i s r me   s de i  ersió  h s   s  fe h  de m d rez, e  mer  d  se   d ri  p r  és  s 
p drí  ser  imi  d  e i    s  i exis e  e. E  ese se  id  e    s  de exis ir    mer  d  se   d ri , e  pre i  de   s i s r me   s es  rá 
 fe   d  p r di ers s f    res i depe die  es      s   e  i  de  Emis r    es   m  i)    f     de dem  d , ii) e      r        i id d de  
s b   e  e, iii)     ige  i  de   s i s r me   s, i ) e  m     rem  e  e de di h s i s r me   s, i )   s   s s de i  erés  p i  b es,    ) e  
mer  d  p r    r   ip  de i s r me   s fi    ier s re   i   d s      re   i   d s       s i s r me   s  q í des ri  s. 
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